19218 | TRANZISTORY & VF PRO VSEOBECNE POUZITI

KF 503, KF 504 NPN — PRO KONCOVE STUPNE VIDEOZESILOVACU

MNPN = TPAH3WCTOPE! ONA BLIXOAHLIX KACKAQOB BUWAEOYCUNMTENERN e NPN — TRANSISTORS FOR OUTPUT STAGES OF VI-
DECAMPLIFIERS ® NPN— TRANSISTOREN FUR ENDSTUFEN DER VIDEQVERSTARKER

Polovodicove soucastky TESLA KF 503 a KF 504 jsou epitaxni planarni vysoko-
frekvencni kiemikové tranzistory typu NPN, vhodné pro vysokofrekvenéni zesilova-
ce a koncoveé stupné obrazovych zesilovaéd.

Tranzistory jsou zapouzdfeny v kovovém pouzdru K505/P203 se sklenénou priichodkou
a tremi vyvody. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Tranzistory zapouzdiené v dovazené pati-
ci mohou mit rozmér roztedné Kruznice vy-
vodd 5 +0,35 mm.

Mezni hodnoty: ' Teplota okoli +25 °C
|
KF 503 KF 504
Napéti kolektoru proti emitoru
[H'E-E - w] UCI-.Q Max. 60 100 "
(Rge =1 kQ) Usen max. 100 160 %
(Age = 0) Urex max. 100 160 vV
Napéti emitoru proti bazi Uggo - max. 5 5 v
Proud kolektoru b max. 50 50 mA
Proud emitoru -k max. 60 B0 mA
Proud baze Iy max. 10 10 mA
Ztratovy vykon kolektoru
bez pfidavného chlazeni P max. 07 07 W
5 idealnim chlazenim Fe max. 25 2,5 W
Teplota prechodu B max. +175 +175 °c
Teplota okoli B, max. —60...+155 °C
Charakteristické Gdaje: Teplota okoli +25 °C
Jmenovité hodnoty: KF 503 KF 504
Zbytkovy proud kolekiaru
(Ug= 50V, Rge =0) lesx 10 <500 - nA
(Uge =140V, R =10)") koex — 10 <100 nA
Zavérne napéti emitoru
(leg = 100 pA) Ueoo >5 >5 v
Saturacni napéti
{l-=10mA, Iy=1mA) Uees 0,15 <0,7 015 <0,7 Vv
Proud baze
(= =10mA, Ug=10V) 3 <05 <0,33 V
Proudove zesileni
(=k = T0MA, U = 10V, f= 30 MHz) |Ay e >3 >3
Casova konstanta?)
(—k =10 mA, Uz =10V, f=2MHz) T 30 <150 30 <150 ps
Kapacita kolektoru?)
(= =10mA, U, =10V, f= 2 MHz) Cin, 24 <35 2,4 <35 pF
Zavérné napéti kolektoru
(l.=1mA, Rg = 1kQ) Urer >100 >160 Vv
(l- =5 mA)*) Ureo >60 >100 v

') Po klimatickych zkouskach plati u KF 504 hranice [.., = 400 nA
) Mezni hodnota mize byt prekroéena max. o 10 % nejvice u 10 % tranzistor(.
) M&fit kratkodobé, hodnotu odedist do 3 viefin.




